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Abstract (en)
The high voltage switch has an insulation nozzle (40) and two arc contacts (21,31) within a insulation chamber (10), filled with an insulating gas. The
nozzle body (50) has a channel (60) along its longitudinal axis (A) with a diffuser (62) around its narrow point (61), mainly as a metal ring (53) rigidly
attached to the base body (51).

Abstract (de)
Der Hochspannungsleistungsschalter enthalt in koaxialer Anordnung eine Isolierdlse (40) und zwei in einem isoliergasgefillten
Léschkammergeh&use (10) angeordnete Lichtbogenkontakte (21, 31), die 1angs einer Achse (A) relativ zueinander verschiebbar sind. Die
Isolierdiise (40) weist einen Disenkdrper (50) auf und einen im Dusenkdrper (50) angeordneten, langs der Achse (A) erstreckten Kanal (60). Vom
Disenkérper (50) radial nach aussen begrenzt weist der Kanal (60) eine Engstelle (61) und einen an die Engstelle (61) sich anschliessenden
Diffusor (62) auf. Bei einem Schaltvorgang werden ein lichtbogenfest ausgebildetes Ende (33) eines der beiden Lichtbogenkontakte (31) und ein
darauf fussender Schaltlichtbogen (S) durch die Engstelle (61) gefiihrt und expandiert zur Beblasung des Schaltlichtbogens (S) vorgesehenes
Léschgas von der Engstelle (61) in den Diffusor (62). Hierbei soll eine vergleichsweise geringe Menge an Auspuffgas anfallen. Dies wird dadurch
erreicht, dass ein den Uberwiegenden Teil des Diffusors (62) begrenzender Abschnitt (53) des Diisenkérpers (50) eine hdhere Abbrandfestigkeit
aufweist als ein den Uberwiegenden Teil der Engstelle (61) begrenzender Abschnitt (52) des Dusenkérpers (50).
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